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Bste invento se refiere a la fabricacibn de rectifi-
cadores de selenio, preparando un rectificador de gran tamsfio
¥y cortandc del mismo varios elementos rectificadores més
ﬁequeﬁos. Se sube que la aceidn mencionada de cortar, ses

5 cuzlquiera el método que se adppte, puede resuliar en el
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deterioro de uno o més elementos, reguiriendo que una

operacidn subsigulente se efectle sobre el mismo para

restablecer sus propiedades rectificadoras.

Bl fin del presente, es ﬁroveer un procedimiento de
fabricacibn de elementos rectificadores, cortindolos de
un rectificador de mayor tamafio, que evitard la= necesidad
de cualguier otra operacidn sobre los rectificadores
individuales.

De acuerdo con una csracteristica del presente invento,
un procedimisnto de fabriczcidn de rectificadores de sele-
nio, copténdalos de un rectificador mayor, conprende las
operaciones de cubrir con material aislante las partes
de selenio del rectificador mayor, en el que se ha ds efec~
tuar la operacidn de corte, y efectuando después ésta con
el material aislante en posicidn.

De zcuerdo con otra caracteristica del invento, un
procedimiento de fabricacidn de rectificadores de selenio,
comprende cubrir con selenio una base de tamallo suficiente
para proveer varios elementés rectificadores, sometsr el
selenio a un tratamicnio pazra convertirlo en la modifi-
cacibn rectificadora, recubrir el zelenio con un material
aislante sovre Arcas aisladas alrededor de dreas que co=-
rresponden a cada uno de los rectificadores unitarios gque
se nhan de cortar, cubrir con metal de contacto por lo me-
nos 1és frecas filtimsmente mencionadas y una parte conti-ua

de cada drea de material aislente, siendo el conjunto fi-

nalmante subdividido cortando en partes de la capa de so-
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lenio cubierta por el material zislante.

De acucrdo con afn otra caracteristica del invento,
un procedimiento de fabricacién de rsctificadores de se-
lenio cortando vgrios rectificadores més pequeﬁos‘de un
rectificador de 4mea mayor, comprende recubrir una placa
base con selenio, cubrir las &r.as contiguas a les lineas

en que se han de cortar los rectificadores mis pequefios

con material asislente, pulverizando metal de contactc sobre

)

las partes de selenio expuestas, y cortando despufs la »le
ca bese a trzvés de las partes cubiertas con material ais-—
lante en varios rectificadores mis pgqueﬁos.

El invento quedard entendido mejor por la sizulente
descripeidn hecha con Tel-cidn a los 24juntos divujos, en
log gues

La Fiz. 1 es una vista de plantz de una varte de un
gran recitificador con un rectificador circular dispuesto
para ssr cortado del‘mismc.

La Fig, 2 es una seccidn transversal del ;ectificador
circular de la Fig. 1, desovuds de ser cortaio de la plan—-
cha mis grande.

Las Fig. 3 y 4 son vistas de planta y ssccidn trans-~
versal, que muestra la aplicacidn del invento a2 1z fabri-
cacidn @e rectificadores rectangulares.

La Fig. 5 es uﬁa vista en sececidn transverszal de un
ractii'icador de selenio, heclo de acuerdo con una modifi-
cacidn.

Haciendoe referencia a los dibujos y primero a las
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Fiz. 1 y 2, una placa base 1 Ge Arca suficiente para
proveer un nimero ds rectificadores; ss recubre unifor-
memente con selenio 2, al espessor dessado, ¥y »or medio
de tratamientos por el calor en forma bien conocida, se
convierte en selenic en la modificacidn particular que {
posee propisdades rectificadorss. Se aplica entonces
pintura o barniz aislante 3, 4 , a través de una miscara
pare cubrir aqpellag porciones del selenio que'han de
estar préximas a las lineas a lo 1grgo de las cuales se
ha dz efectuar el corte, 2sil momo, de acuerdo con la pa—
tente britinice n®. 526.482, aguellas partes sobre las
que se ha de ejercer la presidn de contacto.

Las Fig. 1 y 2 ilustran el caso en que los rectifi-

cadores finales estdn montacos sobre un eje central y se

ha de BJacer el contacto con el contraelectrodoc sobre cala
rectificador, mobre un &rea que circunda el eje centrzl.

Un orifiecio central 8§, sé ha de cortar eventualmente, por

lo tanto, y unvérea soBre esta parts y cirogndéndola, se

cubre con pintura aislante 4. Una parte anular alrededor

de la periferis externa de cada uno de los rectificadores
finaleg, se cubre tambidn con pintura aislante 3. Il metal :
de contacto 7, se pulveriza entonces sobre la plancha en %
anillos aislados concéntricos con la parte central 4 de pintuj
ra alslante solapando con la parte central 4 y cada uno dé

los anillos externos 3. Los reétifioadores individuales

separaios, se corbtan entonces por troguelado alrededor dz

caia circulo €, para cada rectificador cue se encuentra
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sobre la pintura aislante 3 fuera Ce las &rcas de metal

de contacto 7. Preferiblemente, todos los rectificadore
gue se han de ovbtener de una sola plancha, ss troguelan
gsimul tdneamente. 4l misno tiempo o subsiguientementes,

las apverturas 8 se pueden. troguelar. La pintura aislante
3 zdyacente a los bordes a lo largo de los cuales se efasc-
tla el corts, protege el selenio de gue sea roto vor la
operacibn de corte.

Ea de gquedar entendido, sin emnbarzo, gue lz aberturs

central 8 puede formarse en la placa 1 antes de ser recu-~
bierta con ¢l selenio. S
Los rectificadores de selsenio deben, como esg bhien

N s s » .
gabido, ser sometidos a un tratamiento sléctrico para
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desarrollar la resistencia en la direccidn de corriente i
inversa. Bste tratamiento eléotrico se puede efectuar %
bien antes o despuds de cortar los rectificadores de la
plancha mayor.

Las Fig. 3 7y 4 muestran el mismo m&todo aplicado
2l corte de recfificadores aléctricos partiendo de placas
més grandes. En el csso gue se muestra, ho se proveen con-—
tactos centrales. La placa base 1, se cubre uniformemente
con selenio 2 que se trata degpués por el calor en la for-
me conocida. Se aplica después la pintura aislante a
través Ge una méscara o miscarzs jue exponen =olamente
las tiras 3 a lo largo de las liﬁeas de divisidn entre

los eiementos-y azlrededor de los bordes de la placa base. |

J—

Se pwlveriza despuds mobre las 4reas gue solapan las tiras
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expuestas 3, de pintura aislaﬁte, metal de contacto 7.
Finalmente se cortan los rectificadores mis pequelios 2
1o largo de las iineas 6.

En una modificacidn, Fig. 5, ¢espuds que se ha apli-
cado la pintura eislante 3, se aplica el metal de contac-
to 7 que ha de formar los contrzelectrodos pulverizédndolos
gobre el &rsa total de laz placa base 1. Zsto facilita la
aplicacién del tratamiento eléctrico antes de cortar la
placa en péqueﬁOS-reotificadores, pues un Bolo electrodo
pusde hacer el contacto necesarioc con le sgperficie de me-
tal pulverizado 7. Los rectificadores més peguefios se
cortan entonces. Bn este caso, es necesario que la pintu-
ra aislante o barniz sea capaz de soportar la presidn de
la operacibén de corte y de este modo evitar gue los bordes
de la capa de‘metal pulverizado‘7, se fuercen en contacto
con la placa base 1, a 10 larzo de las lfneas de cortes 6.

Se ha de ébservar que en la patente briténica n9.36187
de la misma fecha que &sta, se describe v reivindica un in-

vento que puede ser considerado como un caso especial de

.este invento en que el material aislante gque cubre partes

del selenio engque se ha de efectuar la operacidn de corte,
es "papel", que después se cuita y sobre el que aquf no se
hace ninguna reivindicacidn.

Ests invento corresoonde az una Patenie acentada en

2

Inglaterra el 8 de Junio de 1944, seXalada con el N9.561873,

Los puntos de propia novedad que se presentan para cve
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sean objeto de esta Patente de Diez Afids,son los siguientes:

1o — Un procedimiento de fabricécién de rectificado:es
de selenio, cortdndolos de un rectificador mis zrande, que
comprende las operacionszs de cubrir con material alslante
las partes de selenio del rectificador mds grande, en las
gue se ha de efectuar la operacibn de corté vy efectuar des-
puds la opsracidn de corte con el materiel aislanie en po-
sicidn.

2, — Un procedimiento de fabriczeidn d= rectificadores
de selenio, que comprende cubrir con sclenio una base de
tamafio suficiente para proveer varios elementos rectifi-
cafores, someter el selenio a2 un tretanicnto para conver—
tirlo en la modificaeidn rectificadora, cubrir el selenio
con un material aislante sobre ér;as aisladss alrededor
de &reas que corresponden a cada umno de los rectificadores
individuales que se han de cortar de la misma, cubrir con
metal de contacto por lo menos Arzas Ultimamente menciona-
das y un §rea conti»ua de cada 4rea de material aislante,
sienic el conjunto finalmente subdividido en porciones del
recubrimicnto de selenio cubierias de material aislante.

3. - Un procedimienio de fabricacidn de rectificadores

@

de selenio, cortando varios rectificadores més pequeos
de un rectificador de area mavor, gue comprende cubeir una

.

base zon selenio, cubrir &reas contigunas a las lineas

[W}]

placa
gsobre las que se han de cortar los rectificadores més pe-
quefios con material aiglante, pulverizar metal de contacto

sobre las partes expuestas del selenioc y cortsr después la

|
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placa base a través de las partes cublertos con material
aislante on varios rectificadorss mas pecgueilios.

4., = Un procedimiento szzdn el punto 2 & 3 en &l cual
2l drea total del.selenio expucsto y el material aislante
que cubren psrtes del mismo,.se dulveriza con aetal de
contacto, siendo el material aislaﬁte tal que evite que
los bordes del metal de contacto a lo largo de las lineas
de corte, seca forzade contra la placa bass en la opsracidn
de corta. |

5., = Un procedimienio de fabricacidn de rectificadores
de selenio sezlin cualguiera de los »Huntos 2 a 4, »Hrovis-
tos con un dfificio central para montaje sodbre un 2je, en

o z2lrededor de cada o2l icio cen—

|-

el cual el 4rea ds =slen
trzl o alredsdor de la parte donde se ha de formar eventual-
mente dicho orificio central, se cubre con material aislan-
t5 antes de aplicar el metal de contacto.

6. - Un procedimiento semin cualquiera de los puntos
Precedentes, en el cual el material aislante es pintura
0 Ywarnig.

7. — Un pzocedimiento s23dn cualquisra de los puntos
prescedentes nediante sl cual se obtiene un rsctilicedor
de selenio en el cual se cubre el selenio con naterial ais-r
lante alrededor de la periferia del rectificador.

8. - Un proogdimiento segzlin cualquiera de los puntos
Precedentes mediante el cual se obtliene un rectificador
de selenio que comprende una place hase cubierta con sele—

nio y una capa con matal de contacto gue nubre el selenio,
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en ¢l cual hay una capa de materizl aislante alrededor de

la periferia'ael rectificador interpuesta entre la capa de
metal de contacic y la placa base.

9. - Un procedimiento sezlin cualquiere de los puntos
precedentes mediante el cual se obiisne un rectificador
de selenic, sexfin los puntos 7 4 8, provisto con una abar-
tura para el paso de una piesza soporte, en el cual un &rea
del selenio alrededor de dicha abertura se cubre con mate-
rial aislante.

10. - Mejoras en o relativas a 1a.fabricaci6n de reqti—

ficadores m=t4licos.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antscede,
representado en los dibujos que se acoempalan y a los fines
aspecificados.

Esta Memoria consta de nueve hojas escritas

sola cara,.

-

e p——

“onnpory:










	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



